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■ 概要 
RP114xシリーズはCMOSプロセス技術を用いて開発した、高リップル除去率、低入出力電圧差、高精度、低

消費電流の正電圧ボルテージレギュレータICで、基準電圧源、誤差増幅器、出力電圧設定用抵抗網、短絡電流制

限回路、チップイネーブル回路等から構成されています。 
RP114xシリーズの入力電圧は1.4Vから、出力電圧は0.8Vから対応可能でありIC内で固定されています。

CMOSプロセスによる低消費電流特性に加え、低ON抵抗Tr.内蔵による低入出力電圧差およびチップイネーブル

機能により電池の高寿命化に対応できます。また、従来のCMOSプロセスによるレギュレータに比べ、リップル

除去率、入力過渡応答、負荷過渡応答特性に優れ携帯通信機器の電源に適した製品となっております。 
パッケージは、DFN(PLP)1010-4、SC-88A、SOT-23-5をご用意しています。 
 

■ 特長 
● 消費電流······················································· Typ. 50µA 
● 消費電流（スタンバイ時） ······························· Typ. 0.1µA 
● 入力電圧範囲 ················································· 1.4V～5.25V 
● 出力電圧範囲 ················································· 0.8V～3.6V（0.1V単位） 
 ∗その他の電圧はマーク略号一覧表をご参照ください。 
● 出力電圧精度 ················································· ±1.0%（VSET＞2.0V, Topt=25°C） 
● 出力電圧の温度係数 ········································ Typ. ±80ppm/°C 
● 入出力電圧差 ················································· Typ. 0.25V (IOUT=300mA, VSET=2.8V) 
● リップル除去率 ·············································· Typ. 75dB (f=1kHz) 
● 入力安定度 ···················································· Typ. 0.02%/V 
● パッケージ ···················································· DFN(PLP)1010-4, SC-88A, SOT-23-5 
● 短絡電流制限回路内蔵 ····································· Typ. 60mA 
● 過電流保護回路内蔵 
● セラミックコンデンサ対応 ······························· 1.0µF以上 
 
 
 

■ アプリケーション 

● 携帯用通信機器、カメラ、ビデオの定電圧源 
● バッテリー使用機器の定電圧源 
● 家庭用電気製品の定電圧源 
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■ ブロック図  
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■ セレクションガイド 

RP114xシリーズは、出力設定電圧、オートディスチャージ機能の有無、パッケージ等を用途によって選択指

定することができます。 
 

製品名 パッケージ 1 リール個数 鉛フリー ハロゲンフリー 

RP114Kxx1∗(y)-TR DFN(PLP)1010-4 10,000 pcs ○ ○ 

RP114Qxx2∗(y)-TR-FE SC-88A 3,000 pcs ○ ○ 

RP114Nxx1∗(y)-TR-FE SOT-23-5 3,000 pcs ○ ○ 

xx ：出力設定電圧を 0.8V（08）～3.6V（36）まで、0.1V 単位で指定 
 
(y)：出力設定電圧が 0.01 V 単位の場合 
    (1.05 V, 1.15 V, 1.25 V, 1.35 V, 1.75 V, 1.85 V, 2.85 V, 3.45 V) 
  例：出力設定電圧が 1.25 V の場合、RP114K121∗5-TR 

出力設定電圧が 1.85 V の場合、RP114K181∗5-TR 
 
∗ ：オートディスチャージ機能の有無を下記から選択 
 （B）オートディスチャージ機能なし 
 （D）オートディスチャージ機能あり 
  
オートディスチャージ機能とは、アクティブ状態からスタンバイ状態にチップイネーブル信号を切替えた時に、外付けコ

ンデンサにたまった電荷を抜き、出力を素早く0Vに落とす機能です。 
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■ 端子説明 
 

• DFN(PLP)1010-4 • SC-88A • SOT-23-5 

Top View 
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● DFN(PLP)1010-4 

端子番号 端子名 機 能 
1 VOUT 出力端子 

2 GND グラウンド端子 

3 CE チップイネーブル端子（"H"アクティブ） 

4 VDD 入力端子 
 

∗）パッケージ裏面のタブの電位は基板電位（GND）です。 

GND端子と接続する（推奨）か、オープンとしてください。 
 
● SC-88A 

端子番号 端子名 機 能 
1 CE チップイネーブル端子（"H"アクティブ） 

2 NC ノーコネクション 

3 GND グラウンド端子 

4 VOUT 出力端子 

5 VDD 入力端子 
 
● SOT-23-5 

端子番号 端子名 機 能 
1 VDD 入力端子 

2 GND グラウンド端子 

3 CE チップイネーブル端子（"H"アクティブ） 

4 NC ノーコネクション 

5 VOUT 出力端子 
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■ 絶対最大定格 
記 号 項  目 定 格 単 位 

VIN 入力電圧 6.0 V 
VCE 入力電圧 (CE 端子) 6.0 V 
VOUT 出力電圧 −0.3～VIN+0.3 V 
IOUT 出力電流 400 mA 

PD 

許容損失（DFN(PLP)1010-4）（標準実装条件）∗  400 

mW 許容損失（SC-88A） （標準実装条件）∗  380 

許容損失（SOT-23-5） （標準実装条件）∗  420 
Topt 動作周囲温度 −40～85 °C 
Tstg 保存周囲温度 −55～125 °C  

∗）許容損失、標準実装条件については、パッケージ情報に詳しく記述していますのでご参照ください。 

 
絶対最大定格 

絶対最大定格に記載された値を超えた条件下に置くことはデバイスに永久的な破壊をもたらすことがあるばかりか、

デバイス及びそれを使用している機器の信頼性及び安全性に悪影響をもたらします。 
絶対最大定格値でデバイスが機能動作をすることは保証していません。 

 
動作定格（電気的特性）について 

半導体が使用される応用電子機器は半導体がその動作定格範囲で動作するように設計する必要があります。ノイズ､

サージといえどもその範囲を超えると半導体の正常な動作は期待できなくなります。 
また、動作定格の範囲外で動作させ続けた場合は､その半導体が本来持っている信頼性を維持できなくなります。 
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■ 電気的特性 
● RP114x 
・条件に記載なき場合、VIN=VSET+1.0V（VSET＞1.5V時），VIN=2.5V（VSET≦1.5V時）， IOUT=1mA，

CIN=COUT=1.0µF，VSETは出力設定電圧 

・   で示した値は −40°C≦Topt≦85°C での設計保証値です。 

 

RP114xxxxB/D Topt=25°C 

記 号 項 目 条 件 Min. Typ. Max. 単位 

VOUT 出力電圧 

Topt=25°C 
VSET＞2.0V ×0.99  ×1.01 V 

VSET≦2.0V −20  20 mV 

−40°C≦Topt≦85°C 
VSET＞2.0V ×0.97  ×1.03 V 

VSET≦2.0V  −60    60  mV 

IOUT 出力電流   300    mA 

∆VOUT/∆IOUT 負荷安定度 1mA≦IOUT≦300mA  15  40  mV 

VDIF 入出力電圧差 別表参照 

ISS 消費電流 IOUT=0mA  50  75  µA 

Istandby 消費電流  
(スタンバイ時) VCE=0V  0.1 1.0 µA 

∆VOUT/∆VIN 入力安定度 VSET+0.5V≦VIN≦5.25V(VIN≧1.4V)  0.02  0.10  %/V 

RR リップル除去率 
f=1kHz, リップル 0.2Vp-p 
VIN=VSET+1.0V, IOUT=30mA 
(VSET≦2.0V の場合は VIN=3.0V) 

 75  dB 

VIN 入力電圧∗   1.4    5.25  V 

∆VOUT/∆Topt 出力電圧温度係数 −40°C≦Topt≦85°C  ±80  ppm 
/°C 

ISC 短絡電流 VOUT=0V  60  mA 

IPD CE プルダウン定電流   0.3 0.6 µA 
VCEH CE 入力電圧"H"   1.0    V 

VCEL CE 入力電圧"L"     0.4  V 

en 出力雑音電圧 BW=10Hz～100kHz, IOUT=30mA  75  µVrms 

RLOW 
オートディスチャージ 
Nch Tr. ON 抵抗 
（D バージョンのみ） 

VIN=4.0V, VCE=0V  50  Ω 

 
∗）動作定格（電気的特性）の入力電圧は最大 5.25V ですが、何らかの事由でそれを超える場合には 5.5V まで

で累積 500 時間までにとどめてください。 
 

・すべての製品において、パルス負荷条件（Tj≈Topt=25°C）の下で、出力雑音電圧、リップル除去率、出力電

圧温度係数を除く全項目のテストを実施しています。 
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   で示した値は -40°C≦Topt≦85°C での設計保証値です。 
 
● 出力設定電圧別入出力電圧差特性 

Topt=25°C 

出力設定電圧 
VSET（V） 

入出力電圧差 VDIF（V） 
条件 Typ. Max. 

VSET=0.8 

IOUT=300mA 

0.560  0.720  
VSET=0.9 0.510  0.650  

1.0≦VSET＜1.2 0.460  0.590  
1.2≦VSET＜1.4 0.390  0.500  
1.4≦VSET＜1.7 0.350  0.440  
1.7≦VSET＜2.1 0.300  0.390  
2.1≦VSET＜2.5 0.260  0.340  
2.5≦VSET＜3.0 0.250  0.300  
3.0≦VSET≦3.6 0.220  0.290  
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■ 基本回路例 
 

 

C1 RP114x 
Series 

VDD VOUT 

CE GND 

C2 

VOUT 

CE Control 

 
外付け部品参考例 
C2：セラミックコンデンサ  1.0µF  村田製作所製  GRM155B31A105KE15 

 
 

■ 外付け部品に関する注意点 
 
● 位相補償について 

本ICは、出力負荷が変化しても安定して動作させるために、出力コンデンサを位相補償に利用しています。こ

のため1.0µF以上のコンデンサC2を必ず入れて下さい。 
なお、タンタルコンデンサを使用する場合、直列等価抵抗（ESR）の値が大きいと、出力が発振する可能性があ

りますので、周波数特性を含めて充分評価して下さい。 
 

● 基板実装について 

VDDおよびGND配線のインピーダンスが高いと電流が流れた時、ノイズのまわり込みや動作が不安定になる原

因になるので充分強化して下さい。また、VDD端子-GND端子間に1.0µF以上のコンデンサC1をできるだけ配線が

短くなるように付けて下さい。 
さらに、位相補償用の出力側コンデンサC2についてはVOUT端子と電源GND間にできるだけ配線が短くなるよ

うに付けて下さい。（基本回路例参照） 
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■ パッケージ情報 
許容損失 (DFN(PLP)1010-4) 

DFN（PLP）1010-4パッケージの許容損失について特性例を示します。 
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。 
 

測定条件 
 標準実装条件 

測定状態 基板実装状態（風速 0m/s） 
基板材質 ガラスエポキシ樹脂（両面基板） 
基板サイズ 40mm × 40mm × 1.6mm 
配線率 表面 約 50%、裏面 約 50% 

スルーホール 直径 0.54mm × 24 個 
 
測定結果                （Topt=25℃, Tjmax=125°C） 

 標準実装条件 
許容損失 400mW 
熱抵抗値 θja＝(125-25°C)/0.4W＝250°C/W 
熱抵抗値 θjc＝67°C/W 

 

  
      許容損失特性    IC 実装位置（単位：mm）  

Tjmax=125℃とTjmax=150℃の許容損失特性を上記グラ

フに示します。 

斜線部分での使用は、製品寿命に影響を及ぼす恐れがあ

ります。ご使用は下表記載の時間までに抑えていただきま

すようにお願いします。 
  

使用時間 概算年数∗ 
13,000Ｈ 9 年 

∗概算年数は 4 時間/日使用した場合の数値です。 
 

測定用基板レイアウト 

(単位：mm) 
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パッケージ外形図 (DFN(PLP)1010-4) 
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※）パッケージ裏面のタブの電位は基板電位 
（GND）です。GND 端子と接続する（推奨） 
か、オープンとしてください。 

 
 

 
 
 
 
マーキング仕様 (DFN(PLP)1010-4) 
 

①②：製品名（略号）･･･ RP114K マーク略号一覧表参照 
③④：当社ロット№ ･･･ （英数字によるシリアル№） 

 

  

①②  
③④  
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マーク略号一覧表 (DFN(PLP)1010-4) 
 

RP114Kxx1B 

 

RP114Kxx1D 
製品名 ①② 出力設定電圧 製品名 ①② 出力設定電圧 

RP114K081B L 0 0.8V RP114K081D Q 0 0.8V 
RP114K091B L 1 0.9V RP114K091D Q 1 0.9V 
RP114K101B L 2 1.0V RP114K101D Q 2 1.0V 
RP114K111B L 3 1.1V RP114K111D Q 3 1.1V 
RP114K121B L 4 1.2V RP114K121D Q 4 1.2V 
RP114K131B L 5 1.3V RP114K131D Q 5 1.3V 
RP114K141B L 6 1.4V RP114K141D Q 6 1.4V 
RP114K151B L 7 1.5V RP114K151D Q 7 1.5V 
RP114K161B L 8 1.6V RP114K161D Q 8 1.6V 
RP114K171B L 9 1.7V RP114K171D Q 9 1.7V 
RP114K181B M 0 1.8V RP114K181D R 0 1.8V 
RP114K191B M 1 1.9V RP114K191D R 1 1.9V 
RP114K201B M 2 2.0V RP114K201D R 2 2.0V 
RP114K211B M 3 2.1V RP114K211D R 3 2.1V 
RP114K221B M 4 2.2V RP114K221D R 4 2.2V 
RP114K231B M 5 2.3V RP114K231D R 5 2.3V 
RP114K241B M 6 2.4V RP114K241D R 6 2.4V 
RP114K251B M 7 2.5V RP114K251D R 7 2.5V 
RP114K261B M 8 2.6V RP114K261D R 8 2.6V 
RP114K271B M 9 2.7V RP114K271D R 9 2.7V 
RP114K281B N 0 2.8V RP114K281D S 0 2.8V 
RP114K291B N 1 2.9V RP114K291D S 1 2.9V 
RP114K301B N 2 3.0V RP114K301D S 2 3.0V 
RP114K311B N 3 3.1V RP114K311D S 3 3.1V 
RP114K321B N 4 3.2V RP114K321D S 4 3.2V 
RP114K331B N 5 3.3V RP114K331D S 5 3.3V 
RP114K341B N 6 3.4V RP114K341D S 6 3.4V 
RP114K351B N 7 3.5V RP114K351D S 7 3.5V 
RP114K361B N 8 3.6V RP114K361D S 8 3.6V 

RP114K121B5 N 9 1.25V RP114K121D5 S 9 1.25V 
RP114K181B5 P 0 1.85V RP114K181D5 T 0 1.85V 
RP114K281B5 P 1 2.85V RP114K281D5 T 1 2.85V 
RP114K341B5 P 2 3.45V  RP114K341D5 T 2 3.45V 
RP114K101B5 P 3 1.05V  RP114K101D5 T 3 1.05V 
RP114K171B5 P 4 1.75V  RP114K171D5 T 4 1.75V 
RP114K111B5 P 5 1.15V  RP114K111D5 T 5 1.15V 
RP114K131B5 P 6 1.35V  RP114K131D5 T 6 1.35V 
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許容損失 (SC-88A) 
SC-88Aパッケージの許容損失について特性例を示します。 
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。 
 

測定条件 
 標準実装条件 

測定状態 基板実装状態（風速 0m/s） 
基板材質 ガラスエポキシ樹脂（両面基板） 
基板サイズ 40mm × 40mm × 1.6mm 
配線率 表面 約 50%、裏面 約 50% 

スルーホール 直径 0.5mm × 44 個 
 

測定結果      （Topt=25℃, Tjmax=125°C） 
 標準実装条件 単体宙吊り 

許容損失 380mW 150mW 
熱抵抗値 θja＝(125-25°C)/0.38W＝263°C/W θja＝(125-25°C)/0.15W＝667°C/W 
熱抵抗値 θjc＝75°C/W － 

 
 

  
 許容損失特性 IC 実装位置 （単位：mm） 

 

 ■ 基板パッド推奨寸法 

（単位：mm） 
 
 
  

  

測定用基板レイアウト 

Tjmax=125℃とTjmax=150℃の許容損失特性を上記グラフ

に示します。 
斜線部分での使用は、製品寿命に影響を及ぼす恐れがあり

ます。ご使用は下表記載の時間までに抑えていただきますよ

うにお願いします。 
 

使用時間 概算年数∗ 
13,000Ｈ 9 年 

 
∗概算年数は 4 時間/日使用した場合の数値です。 
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パッケージ外形図 (SC-88A) 
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マーキング仕様 (SC-88A) 
 

①②③④：製品名（略号）･･･ RP114Q マーク略号一覧表参照 
⑤⑥：当社ロット№ ･･･ （英数字によるシリアル№） 

 

 

①②③ 
④⑤⑥ 

5 

1     2     3 

4 
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マーク略号一覧表 (SC-88A) 
 

RP114Qxx2B 

 

RP114Qxx2D 
製品名 ①②③④ 出力設定電圧 製品名 ①②③④ 出力設定電圧 

RP114Q082B A G 0 8 0.8V RP114Q082D A H 0 8 0.8V 
RP114Q092B A G 0 9 0.9V RP114Q092D A H 0 9 0.9V 
RP114Q102B A G 1 0 1.0V RP114Q102D A H 1 0 1.0V 
RP114Q112B A G 1 1 1.1V RP114Q112D A H 1 1 1.1V 
RP114Q122B A G 1 2 1.2V RP114Q122D A H 1 2 1.2V 
RP114Q132B A G 1 3 1.3V RP114Q132D A H 1 3 1.3V 
RP114Q142B A G 1 4 1.4V RP114Q142D A H 1 4 1.4V 
RP114Q152B A G 1 5 1.5V RP114Q152D A H 1 5 1.5V 
RP114Q162B A G 1 6 1.6V RP114Q162D A H 1 6 1.6V 
RP114Q172B A G 1 7 1.7V RP114Q172D A H 1 7 1.7V 
RP114Q182B A G 1 8 1.8V RP114Q182D A H 1 8 1.8V 
RP114Q192B A G 1 9 1.9V RP114Q192D A H 1 9 1.9V 
RP114Q202B A G 2 0 2.0V RP114Q202D A H 2 0 2.0V 
RP114Q212B A G 2 1 2.1V RP114Q212D A H 2 1 2.1V 
RP114Q222B A G 2 2 2.2V RP114Q222D A H 2 2 2.2V 
RP114Q232B A G 2 3 2.3V RP114Q232D A H 2 3 2.3V 
RP114Q242B A G 2 4 2.4V RP114Q242D A H 2 4 2.4V 
RP114Q252B A G 2 5 2.5V RP114Q252D A H 2 5 2.5V 
RP114Q262B A G 2 6 2.6V RP114Q262D A H 2 6 2.6V 
RP114Q272B A G 2 7 2.7V RP114Q272D A H 2 7 2.7V 
RP114Q282B A G 2 8 2.8V RP114Q282D A H 2 8 2.8V 
RP114Q292B A G 2 9 2.9V RP114Q292D A H 2 9 2.9V 
RP114Q302B A G 3 0 3.0V RP114Q302D A H 3 0 3.0V 
RP114Q312B A G 3 1 3.1V RP114Q312D A H 3 1 3.1V 
RP114Q322B A G 3 2 3.2V RP114Q322D A H 3 2 3.2V 
RP114Q332B A G 3 3 3.3V RP114Q332D A H 3 3 3.3V 
RP114Q342B A G 3 4 3.4V RP114Q342D A H 3 4 3.4V 
RP114Q352B A G 3 5 3.5V RP114Q352D A H 3 5 3.5V 
RP114Q362B A G 3 6 3.6V RP114Q362D A H 3 6 3.6V 

RP114Q122B5 A G 3 7 1.25V RP114Q122D5 A H 3 7 1.25V 
RP114Q182B5 A G 3 8 1.85V RP114Q182D5 A H 3 8 1.85V 
RP114Q282B5 A G 3 9 2.85V RP114Q282D5 A H 3 9 2.85V 
RP114Q342B5 A G 4 0 3.45V  RP114Q342D5 A H 4 0 3.45V 
RP114Q102B5 A G 4 1 1.05V  RP114Q102D5 A H 4 1 1.05V 
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許容損失 (SOT-23-5) 
SOT-23-5パッケージの許容損失について特性例を示します。（SOT-23-6パッケージのデータを代用） 
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。 
 

測定条件 
 標準実装条件 

測定状態 基板実装状態（風速 0m/s） 
基板材質 ガラスエポキシ樹脂（両面基板） 
基板サイズ 40mm × 40mm × 1.6mm 
配線率 表面 約 50%、裏面 約 50% 

スルーホール 直径 0.5mm × 44 個 
 

 
測定結果  （Topt=25℃,Tjmax=125°C） 

 標準実装条件 単体宙吊り 
許容損失 420mW 250mW 
熱抵抗値 θja＝(125-25°C)/0.42W＝238°C/W 400°C/W 

 
 

    
  許容損失特性   IC 実装位置（単位：mm） 
 

                                              

 
 
 
      

■ 基板パッド推奨寸法 

 
 

  

Tjmax=125℃とTjmax=150℃の許容損失特性を上記グラフに

示します。斜線部分での使用は、製品寿命に影響を及ぼす恐れ

があります。ご使用は下表記載の時間までに抑えていただきま

すようにお願いします。 

 

使用時間 概算年数∗ 
13,000Ｈ 9 年 

 
 

∗概算年数は 4 時間/日使用した場合の数値です。 

測定用基板レイアウト 

(単位：mm) 
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パッケージ外形図 (SOT-23-5) 
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マーキング仕様 (SOT-23-5) 
 

①②③：製品名（略号）･･･ RP114N マーク略号一覧表参照 
④⑤：当社ロット№ ･･･ （英数字によるシリアル№） 
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1 2 3 
 

 



RP114x 
NO.JA-236-160824 
 

 

16 

マーク略号一覧表 (SOT-23-5) 
 

RP114Nxx1B 

 

RP114Nxx1D 
製品名 ①②③ 出力設定電圧 製品名 ①②③ 出力設定電圧 

RP114N081B Q A A 0.8V RP114N081D Q B A 0.8V 
RP114N091B Q A B 0.9V RP114N091D Q B B 0.9V 
RP114N101B Q A C 1.0V RP114N101D Q B C 1.0V 
RP114N111B Q A D 1.1V RP114N111D Q B D 1.1V 
RP114N121B Q A E 1.2V RP114N121D Q B E 1.2V 
RP114N131B Q A F 1.3V RP114N131D Q B F 1.3V 
RP114N141B Q A G 1.4V RP114N141D Q B G 1.4V 
RP114N151B Q A H 1.5V RP114N151D Q B H 1.5V 
RP114N161B Q A J 1.6V RP114N161D Q B J 1.6V 
RP114N171B Q A K 1.7V RP114N171D Q B K 1.7V 
RP114N181B Q A L 1.8V RP114N181D Q B L 1.8V 
RP114N191B Q A M 1.9V RP114N191D Q B M 1.9V 
RP114N201B Q A N 2.0V RP114N201D Q B N 2.0V 
RP114N211B Q A P 2.1V RP114N211D Q B P 2.1V 
RP114N221B Q A Q 2.2V RP114N221D Q B Q 2.2V 
RP114N231B Q A R 2.3V RP114N231D Q B R 2.3V 
RP114N241B Q A S 2.4V RP114N241D Q B S 2.4V 
RP114N251B Q A T 2.5V RP114N251D Q B T 2.5V 
RP114N261B Q A U 2.6V RP114N261D Q B U 2.6V 
RP114N271B Q A V 2.7V RP114N271D Q B V 2.7V 
RP114N281B Q A W 2.8V RP114N281D Q B W 2.8V 
RP114N291B Q A X 2.9V RP114N291D Q B X 2.9V 
RP114N301B Q A Y 3.0V RP114N301D Q B Y 3.0V 
RP114N311B Q A Z 3.1V RP114N311D Q B Z 3.1V 
RP114N321B R A A 3.2V RP114N321D R B A 3.2V 
RP114N331B R A B 3.3V RP114N331D R B B 3.3V 
RP114N341B R A C 3.4V RP114N341D R B C 3.4V 
RP114N351B R A D 3.5V RP114N351D R B D 3.5V 
RP114N361B R A E 3.6V RP114N361D R B E 3.6V 
RP114N121B5 R A F 1.25V RP114N121D5 R B F 1.25V 
RP114N181B5 R A G 1.85V RP114N181D5 R B G 1.85V 
RP114N281B5 R A H 2.85V RP114N281D5 R B H 2.85V 
RP114N341B5 R A J 3.45V  RP114N341D5 R B J 3.45V 
RP114N101B5 R A K 1.05V  RP114N101D5 R B K 1.05V 
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■ 特性例   ※ 以下の特性例は参考値であり、それぞれの値を保証するものではありません。 
1）出力電圧対出力電流特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2）出力電圧対入力電圧特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
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 RP114x36xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3）消費電流対入力電圧特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
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4）出力電圧対周囲温度特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, IOUT=1mA） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5）消費電流対周囲温度特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, IOUT=0mA） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
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 RP114x36xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6）入出力電圧差対出力電流特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
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7）入出力電圧差対設定電圧特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8）入出力電圧差対周囲温度特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
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9）リップル除去率対入力バイアス特性例（C1=none, C2=1.0µF, Ripple=0.2Vp-p, Topt=25°C） 
 

 RP114x25xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10）リップル除去率対周波数特性例（C1=none, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
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11）入力過渡応答特性例（IOUT=30mA, tr=tf=5µs, Topt=25°C） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12）負荷過渡応答特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, tr=tf=0.5µs, Topt=25°C） 
 

 RP114x08xx RP114x25xx 
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 RP114x36xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x08xx RP114x25xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RP114x36xx  
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13）CE による立ち上がり時間特性例（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
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14）CE による立下り時間特性例（B バージョン）（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
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 RP114x36xB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15）CE による立下り時間特性例（D バージョン）（C1=1.0µF, C2=1.0µF, Topt=25°C） 
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■ 直列等価抵抗値対出力電流特性例 
本ICの出力コンデンサはセラミックタイプを推奨しますが、他の低ESRタイプのコンデンサも使用可能です。 
参考までにノイズレベルが40µV（平均値）以下になる出力電流IOUTと直列等価抵抗ESRの関係を以下に示します。 

 
測定条件 
・ノイズ周波数帯域 ：10Hz～2MHz 
・周囲温度 ：−40°C～85°C 
・網掛け部分 ：ノイズレベルが40µV（平均値）以下 
・C1, C2 ：1.0µF 
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